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МЕТОД ЗАЩИТЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА БОРТОВЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Для повышения степени защищенности приемных трактов РТиТС используются различные методы и устройства, однако, как показал анализ [1, 2], в настоящее время отсутствуют эффективные защитные устройства приемных трактов, способные противостоять мощным электромагнитным излучениям.
Анализ последних достижений в области защиты приемных трактов радиотехнических и телекоммуникационных систем (РТиТС) от мощных электромагнитных излучений показал, что эта сложная техническая задача может быть решена на основе применения защитных устройств, используемых во входных цепях приемных трактов бортовых РТиТС. Так, для защиты от мощных электромагнитных излучений без внесения конструктивных изменений в тракты РТиТС и не приводящих к трансформации и искажениям полезного сигнала целесообразно использовать подход, основанный на создании предварительной ионизации во входных цепях приемного тракта с последующим изменением концентрации заряженных частиц под воздействием пришедшего на вход электромагнитного излучения и приводящему к его не прохождению в последующие каскады приемника. Повышение степени защищенности бортовых (БРТиТС) от мощных электромагнитных излучений может быть обеспечена на основе создания предварительной ионизации воздушной среды во входных цепях приемных трактов с помощью источников радиоизотопного типа.
В работе рассмотрен метод защиты входных цепей приемного тракта, основанного на создании в волноводе неоднородности с изменяющейся проводимостью, причем неоднородность создается непрерывно с помощью радиоизотопного источника, а в области неоднородности создается поперечное постоянное магнитное поле. 
Использование предлагаемого метода защиты приемного тракта радиоэлектронных систем приводит к следующим преимуществам по сравнению с известными методами:

1. Время переключательных процессов на два порядка меньше, чем у газоразрядных защитных устройств, и одного порядка со временем переключения полупроводниковых приборов .
2. Энергозатраты на создание процесса короткого замыкания (неоднородности с изменяющейся проводимостью) значительно меньше энергозатрат, используемых в газоразрядных защитных устройствах и в защитных устройствах на полупроводниковых приборах.
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